Zatacznik nr 2 do ogtoszenia 22/1122/009/D/2020
Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia
Poz. 1 Dioda typu SLED emitujaca $wiatto o dtugosci fali 6550nm w obudowie typu butterfly
- Warto$¢ pradu operacyjnego: nie wigkszy niz 100mA
- Centralna dtugos¢ fali: 650nm £ 10 nm
- Pasmo FWHM: preferowany typ. 6nm
- Moc (w SMF): co najmniej 3mW
- Prad PD: co najmniej 50uA
- Napiecie polaryzacji PD:
Min: Nie mniejsze niz 0V;
Max: nie wigksze niz -12V
- Rodzaj widkna: SM 3.3/ 125 um
- Grubo$¢ zewnetrznej ostony: co najmniej 900 um
- Dlugo$¢ witokna: co najmniej 1m
- Konektor: FC/APC
- Obudowa: preferowany Butterfly
Preferowany model: EXALOS EXS210033-03 lub rownowazny o wyzej opisanych parametrach.
Poz. 2 Kontroler wspotpracujacy z dioda typu SLED emitujaca $wiatto o dtugosci 650nm
- Wysokowydajny, przetaczany TEC, obstugujacy SLED duzej mocy w wysokich temperaturach otoczenia
- Generacja ultra stabilnego i ultra-niskiego poziomu szuméw napedu SLED

- Regulacja pradu napedu SLED za pomocg zewnetrznego analogowego napiecia sterujgcego (min 0-max 2,5 V)
lub za pomoca whudowanego potencjometru

- Wigczanie SLED za pomocg mechanicznego przetacznika kodu lub poprzez elektryczny sygnat TTL
- Cyfrowa modulacja on-off z sygnatami TTL

- Standardowa temperatura operacyjna: nie mniejsza niz -20 °C do nie wigksza niz 65 °C

- Standardowa temperatura przechowywania: nie mniejsza niz -40 °C do nie wieksza niz +85 °C

- Stabilne zasilanie nie wieksze niz + 5 V w zakresie od min 4,90 V do max 5,20 V.

-Wymagany prad zasilania powinien sktadac si¢ z pradu napedu SLED i pradu Peltiera.

- Prad zasilajacy (wtaczony SLED, wigczony TEC): typ.: nie mniejszy niz 0,8A; nie wigkszy niz 3A

- Prad zasilania (SLED wytaczony, wigczony TEC): typ.: nie mniejszy niz 0,3A; nie wigkszy niz 2A
Preferowany model: EXALOS EBD5200 lub rownowazny o wyzej opisanych parametrach.

Termin dostawy max. 7 tygodni



